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OEM:Valvo Transistor 2N6028 Datasheet
PROGRAMMI ERBARE
UNIJUNCTION - TRANSISTOREN (PUT) A G
Mechanische Datent
Gehiuse: Kunststoff,
JEDEC T0-92 K
Malangaben in mm.
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Kurzdaten:
Spannung Anode - Katode 1?5‘ max. 40 Vv
Spannung Steueranschlull - Katode "'['.GE BAX. 40 Vv
-UGE mAXx. 5 Y
Anodenstrom, Spitzenvert, tp = 20 ps Iﬁ M mAX. 2 A
Gesamtverlustleistung bei lu E 25%c Pt ¢ max. JTH mW
o
Sperrachichttemperatur ‘J max. 100 °¢
2 N 6027 2 N GD28
Hickerstrom bei lﬁ = 10 k@ ]P 4 5 1 pA
Talstrom bei H“ = 10 k& IT E 70 25 T |
bei RG = 200 Q I1|Ir - 1,5 1,0 md
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2 N 6027
2 N 6028

Absolute Grenzwerted lgliltig bis lJ _.!}
Spannung Steucranschiufll - Katodes *“nx = MAX. 40 v
=1 . v
l.-uI = max b
Spannung Steueranschlull - Anode: _EGA = max. 40 Vv
Spannung Ancdr - Katode: =EAI = mAX. 40 v
Gatestroms 1Iu = max. 50 mA
Anodenstrom, Mittelwert, bei &u 5 257Cy ]J :I4 Ay = max. 200 maA
Anodenstrom, Spitzenwert,
bei VT = 0,01 und lp = 100 st ]* y = max. 1 A
bei ‘T = 0,01 und lF = 20 us: lh o = max. A
Uberlastungs=Stromstol, t = 10 psi I, g y = max. 5 A
Gesamtverlustleistung bei iu 3 258%cy rtnt = max. J75 oW
Sperrschichttemperatur: &J = max. 100 "
Lagerungstemperaturs '5 = min. =55 °C
*5 = max. 150 °
Wirmewiders tand:
<
zwischen Sperrschicht und Umgebung: nth v = 0,2 K/mW
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1) Reduktion um 2,87 mA/K bei o
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Kennwerte: bei
Hickerstrom
bei U, = 10 V,

-1
bei U, = 10 V,

8
Offset-Spannung
bei Ug = 10 V,
bei Us = 10 V,
Talstrom
bei US
bei UE

bei UE

= 10 V,
= 10 V,

Durchlafspannung

bei :h

Reststrom

= 50 mAi

= 10 V, R

[T - A ]

= 28%

= 10 kil
= 1 MO:

= 10 ks
= 1 Mg

= 200 Q¢
= 10 ks
= 1 MQ:

Steueranschlull - Anode

bei US = 40 V,
Reststrom

1

= O

Steueranschlull - KEatode

bei U

g = 40 V,

Uik

= D

J-ﬂ:H -I:H
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2 N 6027
2 N 6028

[}
Kennwerte, Fnrtlet:unit bei &E = 26 C

Spitzenwert
der Ausgangsspannung

bei U w 20V
und C = 0,2 pFs

; > ;
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Anstiegszeit

der Ausgangsspannung
bei U = 20 V
and C = 0,2 pF:

t_ = 40 {s BO) ne
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